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Nombre
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Direccion Profesional
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Universidad Tecnoldgica de Panama (UTP)
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Panama, Republicade Panama
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Direccion Residencial
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Fecha de Nacimiento

22 de junio 1963

Nacionalidad

Panamefa

Naturalidad

Panamefia, Provincia de Panama

Estado Civil

Casado, 1 hijo



Cédula de Identidad Personal

8-324-519

FormacidnAcadémica: Profesor de segunda ensefianza (Universidad de Panamd, UP), Licenciado (UP),
Magister, Doctor e Post Doctor (Universidad Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS) en Fisica.

Dominio de Lenguas: espanol, portugués e ingles

Profesor de Nivel Medio con Especializacidn en Fisica. Area de Concentracidn: Fisica Experimental.
Universidad de Panama.

Licenciado en Fisica Area de Concentracién: Fisica Experimental. Titulo de la Tesis: Disefio y
Construccion de un Equipo Computadorizado para la Medicion del Efecto Hall en Metales y
Semiconductores. Escuela de Fisica, UP, Panama.

Asesor: Prof. Néstor Sanchez MSc

Maestria en Fisica.Area de Concentracién: Fisica Experimental. Titulo de la Tesis: Difraccién de
Electrones a través de un Tubo de Television. Instituto de Fisica, Universidade Federal do Rio
Grande Do Sul (IF-UFRGS), Brasil.

Asesor: Prof. Dr. Mario Norberto Baibich

Curso de Extension: Fundamentos de Operacion del Microscopio Electrénico de Transmisidn
JEM2010. Centro de Microscopia Electrénica (CME-UFRGS). Total de 42 horas (18 horas tedricas y
24 horas practicas).

Doctorado en Ciencias. Area de Concentracidn: Fisica Experimental. Titulo de la Tesis: Efectos de la
Barrera de Potencial en Uniones Tunel Magnéticas. IF-UFRGS, Brasil.

Asesores: Prof. Dr. Sérgio Ribeiro Teixeira y Prof. Dr. Mario Norberto Baibich

Post Doctoradoen Fisica. Area de Concentracién: Fisica Experimental. Titulo: Desarrollo de
materiales de alta permeabilidad magnética basados en nanotecnologia.lF-UFRGS, Brasil.

Supervisor: Prof. Dr. Mario Norberto Baibich.

Pasantia en Fisica. Area de Concentracién: Fisica Experimental. Titulo: Optimizacién del Diéxido
de Vanadio (VO,) en Ventanas Inteligentes. Laboratorio de Magnetismo y Materiales Magnéticos,
Universidade Federal de Santa Maria (LMMM-UFSM). Del 10 de enero de 2011 al 05 de abril de
2011.

Supervisor: Prof. Dr. Luiz Fernando Schelp.



Pasantia en Fisica. Area de Concentracién: Fisica Experimental. Titulo: Ventanas Inteligentes.
Laboratorio de Magnetismo y Materiales Magnéticos, Universidade Federal de Santa Maria
(LMMM-UFSM). Del 10 de enero de 2012 al 17 de marzo de 2012.

Supervisor: Prof. Dr. Luiz Fernando Schelp.

Experiencia Profesional: Ha actuado en las dreas de ensefianza de la Fisica, instrumentacién en Fisica
experimental, propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas de materiales
nanoestructurados. Ademas, tiene experiencia en la fabricacién de sistemas
nanoestructurados, la caracterizacion estructural y de transporte electrdnico.
También, tiene experiencia en control y operacion de sistemas de ultra-alto
vacio y operacion del Microscopio Electronico de Transmision JEM2010.

Técnico en apoyo docente en el Departamento de Fisica de la Facultad de Ciencias Naturales y

Exactas de la UP(05/1989 - 03/1991).

Profesor de nivel medio en el Instituto Dr. Alfredo Cantdn. Ministerio de Educacion de Panama
(03/1991 - 12/1994).

Elaboracién y ejecucidon de los programas de V y VI® afio en Fisica del plan de estudios del
Bachillerato Experimental en Ciencias y capacitador en la interpretacion de los mismos. Ministerio
de Educacién de Panama.

Miembro del programa de mejoramiento de la ensefianza cientifica experimental en Panama
llevado a cabo por la Agencia de Cooperacion Internacional del Japdn ( JICA ) y el Ministerio de
Educacién de Panama.

Profesor Especial (eventual) de la UP(09/1994 - 02/1995)
Profesor Colaborador del IF - UFRGS, Brasil. Segundo semestre de 2007 (07/2007 - 12/2007)

Profesor Especial Eventual (Doctorado) Tiempo completo. Universidad Tecnolégica de Panama
(UTP) (03/2008 - actual).

Cursos Dictados en la UTP (Pre Grado):

Fisica del Estado Sélido (I semestre-2008)

Campos Electromagnéticos (Il semestre-2008/2009/2010/2011)
Probabilidad y Procesos Aleatorios (I semestre 2010/2011/2012)
Elementos de Electricidad (I semestre 2012)
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Cursos de Post Grado Dictados en la UTP:

1. Topicos Avanzados de Ingenieria Eléctrica (I semestre-2009).



Cursos de Post Grado Aprobados en la UTP:

1. Materiales por Ingenieria de Spin (Materia de Doctorado como opcion al
trabajo de graduacion de la Maestria en Digitales y Automatizacion vy
Telecomunicaciones. Aprobado por el Consejo de Investigacion de la UTP en
septiembre de 2008).

Experiencia en el Laboratorio (09/1997 - actual):

Fabricacion de sistemas nanoestructurados a través de técnicas de PVD (Magnetron
Sputtering y Evaporadora Resistiva y de Cafidnde Electrones)en el Laboratorio de Peliculas
Delgadas y Fabricacion de Nano Estructuras del IF-UFRGS, Brasil.

Caracterizacion estructuraly de transporte electrénicodesistemas nanoestructurados
(multicapas, granularesy uniones tunel magnéticas) en los Laboratoriosdel IF-UFRGS
(Implantador de lones, Microelectrénica, Magnetismo y Resistividad), Centro de
Nanociencia y Nanotecnologia yen el CME-UFRGS.

Control y operacién de sistemas de ultra-altovacio (Laboratorio de Peliculas Delgadas
yFabricacidon de NanoEstructuras, IF-UFRGS, Brasil). Operacion del Microscopio Electrénico
de Transmision JEM2010, CME-UFRGS, Brasil.

Proyecto de Investigacién y Desarrollo Adjudicado por la Senacyt:

Titulo: Ventanas Inteligentes (Codigo: COL10-036).
Institutos de Investigacion: Universidad Tecnoldgica de Panama (UTP) y Universidad Federal de
Santa Maria (UFSM).
Responsables: Dr. Evgeni Svenk Cruz De Gracia (Investigador Principal, UTP)
Dr. Luiz Fernando Schelp (Co Investigador Principal, UFSM)
Status: Propuesta adjudicada por la Senacyt y en fase de implementacion.
Tiempo Total de Ejecucion del Proyecto: 36 meses

Objetivo: Optimizar la respuesta del 6xido de vanadio (VO;) para su utilizacion en ventanas
inteligentes.

Proyectosen Actividades de Ciencia y Tecnologia Adjudicados por la Senacyt:

1. Titulo: Estimulando la Capacidad Cientifica y Tecnoldgica de Panama en Nanotecnologia
(Codigo: APY-GC10-016 A)

Institutos de Investigacidon: Universidad Tecnolégica de Panama (UTP), Universidad de Panama
(UP) e Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios para la Salud (ICGES)

Responsable:Prof. Dr. Evgeni Svenk Cruz De Gracia (Proponente Principal, UTP)

Status: Propuesta adjudicada por la Senacyt y ejecutada.

Tiempo Total de Ejecucion del Proyecto: 04 dias



Objetivo: 1. Estimular la capacidad cientifica y tecnoldgica de Panama en sistemas
nanoestructurados.

2. Definir aspectos de cooperacién Cientifica y Tecnoldgica con miras a desarrollar y
consolidar las investigaciones en sistemas nanoestructurados en Panama.

2. Titulo: Optimizaciéon del Didéxido de Vanadio (VO;) en Ventanas Inteligentes (Codigo: APY-GC10-
008 A)

Institutos de Investigacion: Universidad Tecnoldgica de Panama (UTP) y Universidad Federal de
Santa Maria (UFSM)

Responsable: Prof. Dr. Evgeni Svenk Cruz De Gracia (Proponente Principal, UTP)

Status: Propuesta adjudicada por la Senacyt y en fasede implementacion.

Tiempo Total de Ejecucion del Proyecto: 03 meses

Objetivos: 1. Depositar y producir muestras de VO, para el sistema o configuracion (multicapas o
peliculas delgadas policristalinas) que posea el mayor potencial de impacto
cientifico y tecnoldgico.

2. Caracterizar Estructural y Morfolégicamente las muestras producidas a través de las
técnicas de reflectividad y difraccion de rayos X.

3. Analizar e interpretar la estructura cristalografica, espesor y morfologia de las
muestras a través de la simulacion de los espectros de rayos X.

Proyectos de Investigacion Adjudicados por Otras Instituciones

1. Titulo: Dindmica de la Magnetizacion y Magnetotransporte en Materiales Magnéticos Nano
estructurados.

Instituto de Investigacion: Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF).

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil.

Responsables: Dr. Evgeni Svenk Cruz De Gracia y Dr. Rubem Luis Sommer (Supervisor).

Status: Aprobado.

Participacion en Grupos de Investigacion:

UFRGS, Porto Alegre-Brasil: Laboratorio de Peliculas Delgadas y Fabricacidon
de NanoEstructuras, Magnetismo, Resistividad, Micro-electronica, Centro de Nanociencia vy
Nanotecnologia, Implantador de lones y el Centro de Microscopia Electrdnica.

UFSM, Santa Maria-Brasil: Laboratorio de Magnetismo y Materiales
Magnéticos.

UTP, Panama: Centro de Investigacion en Tecnologias Avanzadas de la
Facultad de Ingenieria Eléctrica (Cetafie).



Area delConocimiento:

1. Gran Area: Ciencias Exactas y de la Tierra / Area: Fisica / Subdrea: Fisica de la Matéria
Condensada / Especialidad: Materiales Magnéticos e Propiedades Magnéticas.

2. Gran Area: Ciencias Exactas y de la Tierra / Area: Fisica / Sub &rea: Fisica General /
Especialidad: Instrumentacion en Fisica Experimental,(Tecnologia Educaciona).

Lineas de Investigacion:

1. Fisica de la materia condensada experimental aplicada con
énfasis en las propiedades de transporte electrénico en
materiales magnéticos y electrdnica de Spin.

Objetivo: investigar  nuevos materiales  en escala
nanométricapara su aplicacién en productos.

2. Instrumentacion en Fisica Experimental.
Objetivo: proponer interaccién entre la universidad y la
empresaprivadaparasuperar la falta de equipos de laboratorio
deFisicapara las regiones menos desarrolladas.

Colaboraciones Cientificas:

1. Laboratorio de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM). Departamento de
Fisica, Universidad Federal de Santa Maria, Brasil. Prof. Dr. Luiz Fernando Schelp ,
Jefe del (LMMM).Ver http://www.ufsm.br/Immm/

2. Laboratorio de Peliculas Delgadas y Fabricacion de NanoEstructuras (L3FNANO).
Instituto de Fisica, Universidad Federal de Rio Grande Do Sul, Brasil. Prof. Dr. S. R.
Teixeira, jefe del L3FNANO. Ver
http://dgp.cnpg.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0192105DMJS09L

3. Laboratorio de Nanotecnologia (LABNANO). Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas
(CBPF) de Rio Janeiro, Prof. Dr. R. L. Sommer, jefe del LABNANO. Ver
www.cbpf.br/~sommer/

Aplicaciones Tecnolégicas del Area de Actuacion:

Los sistemas nanoestructurados tienen aplicaciones tecnolégicas en el mercado de discos rigidos
(transductor de campo magnético), de memoria magnética no volatil (transductor de campo y dispositivo
de grabacién), nanoelectrdnica, biotecnologia, biomedicina y las diferentes areas del quehacer humano. La
Nanotecnologia se refiere a la construccién de estructuras en escala nanométrica que operan de forma
controlada y se proyecta como la tecnologia de este siglo.



Miembro en Tribunal Examinador de Tesis de Pregrado:

1.Ing. Jesus E. Medina, “Desarrollo e Implementacidon del Sistema de Grabaciéon de Video en
Red”. FIE-UTP, 19 de enero de 2010.

2. Ing. Karla Palacios, “Desarrollo de una Plataforma Integral de Monitoreo Mediante Nagios y
Cacti”. FIE UTP, 02 de marzo de 2010.

3. Ing. Vianca Aranda, “Creacion de la Plataforma de Comuniciones Privada de Techtel, S.A.con
Tecnologia Witech y el Desarrollo de Otros Proyectos”. FIE-UTP, 20 de junio de 2010.

4. Ing. Melissa Suarez, “Plataforma para la Monitorizacion del CPU y la Memoria en los Equipos
de Servicios Moviles”. FIE-UTP, 18 de mayo de 2011.

5. Ing. Juan Aguirre, “Diseiio y Construccion de una Nariz Electrénica a través de Peliculas de
Estano”. FIE-UTP, 07 de junio de 2011.

6. Ing. José Rodriguez Sanchez, “Disefio Mecaniéstydio del Comportamiento Hidrodinamico
de un Vehiculo Submarino para Inspeccion de Tubdigando CFD”. FIM-UTP, 26 de junio de
2012.

7. Ing. Josemaria Morazan Castro, “Desarrollo deMatodologia para el Analisis de Propagacion
de Fracturas en Componentes Mecanicos”. FIM-UTRlejunio de 2012.

Miembro en Tribunal Examinador de Tesis de Maestria:

1. Vivian Montardo Escobar MSc “Estudo da Transi¢ao Cristalografica em Filme Fino de VO, por
Difraccion de Raios-X“. UFSM, Brasil, 28 de marco de 2011.

Asesor a Nivel de Pregrado:

1. Alumno: Alberto L. Hidalgo C., “Disefio e Implementacion de un Medidor y una Fuente de
Corriente NanoControlada”. FIE-UTP. Obtencién del grado de Licenciado en Ingenieria Electrdnica
y Telecomunicaciones.

2. Alumno: Lucardo Montreuil Jean, “Disefio y Construccion de un Medidor de Conductancia”.
FIE-UTP. Obtencién del grado de Licenciado en Ingenieria Eléctrica y Electrénica. Status: en
implementacion.

3. Alumno: Samuro Liu Ju, “Disefio y Construccion de un Controlador de Temperatura
Criogénica”. FIE-UTP. Obtencién del grado de Licenciado en Ingenieria Eléctrica y Electronica.
Status: en implementacion.

Tesis Asesoradas y Concluidas a Nivel de Pregrado:
1. Alumno: Alberto L. Hidalgo C., “Disefio e Implementacién de un Medidor y una Fuente de

Corriente NanoControlada”. FIE-UTP. Obtencidén del grado de Licenciado en Ingenieria Electrénica
y Telecomunicaciones.



Asesor a Nivel de Maestria:

1. Alumno: Marciano Santamaria Lezcano, “Caracterizacion Estructural y Morfoldgica del Didxido
de Vanadio (VO,) en Ventanas Inteligentes”. FACINET-UP. Obtencién del grado de Magister en
Fisica Experimental. Status: en implementacidn y con la parte experimental concluida en el LMMM
de la UFSM.

Co-Asesor a Nivel de Pregrado:

1. Alumna: Marly Camarena Villarreal, “Modelado y Simulacién del Proceso de Rotomoldeo de
Productos de Polietileno”. FIM-UTP. Obtencidn del grado de Licenciada en Ingenieria Mecanica.
Miembro del Sistema Nacional de Investigacion en calidad de estudiante de Pregrado.

2. Alumno: José Rodriguez Sanchez, “Diseiio Mecdnico y Estudio del Comportamiento
Hidrodinamico de un Vehiculo Submarino para Inspeccion de Tuberias Usando CFD”. FIM-UTP.
Obtencidn del grado de Licenciadoen Ingenieria Mecanica. Miembro del Sistema Nacional de
Investigacion 2011 en calidad de estudiante de Pregrado.Status: concluida el 26 de junio de 2012.

3. Alumno: Josemaria Morazadn Castro, “Desarrollo de una Metodologia para el Andlisis de
Propagacion de Fracturas en Componentes Mecanicos”. FIM-UTP. Obtencidon del grado de
Licenciadoen Ingenieria Mecdanica. Miembro del Sistema Nacional de Investigacion 2011 en calidad
de estudiante de Pregrado.Status: concluida el 21 de junio de 2012

Co-Asesor a Nivel de Maestria:

1. Alumna: Ana Clevis Lozano, “Optimizacion de Mddulos de Alimentacidon a Partir de Energia
Vibratoria para Proveer de Autonomia Energética a una Red Inalambrica de Sensores”. FIE-UTP.
Obtencion del grado de Magister en Ingenieria Electronica Digital y Automatizacion. Miembro del
Sistema Nacional de Investigacion en calidad de estudiante de Maestria.

Distinciones y honores Académicos:

1. Miembro del Sistema Nacional de Investigacion (SNI 2010) en calidad de Investigador
Nacional.

2. Beca de Desarrollo Tecnolégico Industrial auspiciada por el Conselho Nacional de
Desenvollvimento Cientifico e Tecnolégico (CNPq, Brasil). Ganada por Concurso.

3. Beca de Doctorado auspiciado por el CNPq, Brasil. Ganada por concurso.

4. Beca de Maestria auspiciada por el CNPq, Brasil. Ganada por concurso.



Participacion Institucional en Organismos Académicos y de Investigacion:

Comentador por pares durante la Jornada de Seguimiento al Programa de Fomento I+D. Areas
tematicas de Biotecnologia, Biomedicina y Ciencias Basicas. Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnologia (SENACYT), 17 de enero de 2008.

Profesor Coordinador de la Carrera de Licenciatura en Ingenieria Electrénica y Telecomunicaciones
de la UTP (Il semestre-2008 22de febrero 2010).

Comisionado en la Comision de Evaluacién y Acreditacidon de Programas de Grado de la Faculad de
Ingenieria Eléctrica de la UTP (2008).

Conformacién del Centro de Investigacidon en Tecnologias Avanzadas de la Facultad de Ingenieria
Eléctrica (CETAFIE) y el Laboratorio de Sistemas NanoEstructurados (LSNE) de la UTP.

Profesor Coordinador de Post Grado de la FIE-UTP (22 de febrero 2010 — 06 de mayo de 2011).

Miembro de la Misidon de Trabajo entre los representantes de la UTP y el Instituo Politécnico
Nacional de México (16 al 19 agosto de 2010 en la Ciudad de México).
Objetivos de la Mision:
1. Fortalecer los lazos de cooperacién cientifica y tecnoldgica entre la UTP y el IPN.
2. Tratar temas de interés y explorar oportunidades de apoyo conjunto entre ambas
Instituciones.

Representante Docente anta la Junta de Facultad de la Carrera de Licenciatura en Ingenieria
Electromecdnica para el Periodo 2011-2014.

Evaluador por Pares de las Propuestas Presentadas a Senacyt en 2011 en el marco de las
Convocatorias de los Programas de Becas de Excelencia Profesional (Pregrado de Excelencia),
Postgrado en Did4cticas para Areas de Dificil Acceso y Maestrias en Areas Especificas.

Referee en Revista Nacional

Evaluador de 03 articulos para la Revista I+D Tecnoldgico Vol. 07, No. 12, 2012.

Articulos Publicados en Revista Internacional

W. H. Flores, H. C. N. Tolentino, E. S. Cruz de Gracia, |. L. Graff, S. R. Teixeira, M. C. M. Alves.
Structural characterization of ferromagnetic/ceramic multilayers. LaboratorioNacional de
LuzSincrotron (LNLS), Brasil. Activity Report., 2001.

E. S. Cruz de Gracia, L. S. Dorneles, L. F. Schelp, S. R. Teixeira and M. N. Baibich. Low potential
barrier height effects in magnetic tunneling junctions. Physical Review B 76 214426(2007).,
Melville, doi: 10.1103/PhysRevB.76.214426.

E. S Cruz de Gracia, M. Carara, L. F. Schelp and F. Fettar. Analysis of the tunnel resistance and

magnetoresistance in Co nanoparticles including the cluster size distribution. Journal of
Magnetism and Magnetic Materials (2007)., Amsterdam, doi: 10.1016/j.jmmm.2007.03.102.



Articulos Sometidos en Revista Internacional

American Journal of Physics “Using a TV Set to Show Electron Diffraction”.
Manuscript Number: #17962.

Articulos Aceptos para Publicacion en Revista Nacional

Titulo: Quantum Tunneling in Magnetic Tunneling Junctions,
Revista I+D Tecnoldgico Vol. 08, No. 1, 2012.

Guias Metodoldgicas y Articulos Publicados en Periddicos

Guia Metodoldgica Para la Ensefianza de la Fisica enel Salén de Clases.Universidad de Panama,
1994.

1. Identificaciony Representacion Fuerzas.

2. Analisis de Problemas del Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA).

3. Guia de Experiencias de Laboratorio.

Articulo en el periédico: Panama América (Junio de 1994): Nueva Manera de Representar el
Mundo Newtoniano.

Productos Técnicos

E. S. Cruz de Gracia, G. B. Rodriguez and N. Sanchez. Sistema para la Medicion del Efecto Hall.
Universidad de Panama.

E. S. Cruz de Gracia y M. N. Baibich. Difraccién de Electrones a través de un Tubo de Television. IF—
UFRGS, Brasil.

Asociaciones

- Miembro de la Sociedad Panamefia de Fisica (SPF).
- Miembro de la Sociedad Brasileira de Fisica (SBF).

Conferencias y Seminarios Dictados

Expositor en los Seminarios de Intercambio de Experiencias Metodoldgicas en Fisica, 1993 — 94
auspiciado por el Ministerio de Educacién de Panamad. Lugar y Fecha: Panamad, Republica de
Panama 14 al 18 de junio de 1993 y 11 al 15 de abril de 1994. Publico: Profesores y estudiantes del

area.

Conferencia en la UP "Identificacion y Representacion de Fuerzas" Lugar y Fecha: Panama,
Republica de Panama 23 de junio de 1993. Publico: Profesores y estudiantes del area.

Expositor en el Ill Simposio de Investigadores en Educacion en Fisica (Il SIEF) Lugar y Fecha:
Cdérdoba, Argentina 2 al 4 de octubre de 1996. Publico: Investigadores y Profesores del area.
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Expositor en el Xl Simposio Nacional de Ensefianza de Fisica (XIl SNEF) "Instrumentacién Para la
Ensefianza de Conceptos de Fisica Moderna" Lugar y Fecha: MinasGerais, Brasil 27 al 31 de enero
de 1997. Publico: Investigadores y Profesores del area.

Conferencia en la UP "Difraccion de Electrones a través de un Tubo de Television" Lugar y Fecha:
Panama, Republica de Panama 20 de enero de 1998. Publico: Investigadores, Profesores y
estudiantes del area.

Conferencia en la UP "Erosion lénica" Lugar y Fecha: Panamd, Republica de Panama 16 de
diciembre de 1999. Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Conferencia en el IF-UFRGS “Efectos de la Baja Altura del Potencial de la Barrera en Uniones Tunel
Magnéticas Lugar y Fecha: Porto Alegre, RS (Brasil) agosto de 2007. Publico: Investigadores,
Profesores y estudiantes del drea.

Conferencia en la UP “Aplicaciones de la Electrénica de Spin y la Unidn Tunel Magnética Granular”
Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama 06 de diciembre de 2007. Publico: Investigadores,
Profesores y estudiantes del drea.

Conferencia en la UTP “Inversion de la Magnetorresistencia Tunel” Lugar y Fecha: Panama,
Republica de Panama 19 de febrero de 2008. Publico: Investigadores y Profesores del area.

Conferencia en la Facultad de Ingenieria Eléctrica (FIE) de la UTP “Efectos de la Baja Altura del
Potencial de la Barrera en Uniones Tunel Magnéticas” Lugar y Fecha: Panamad, Republica de
Panama 30 de octubre de 2008. Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Conferencia en la Facultad de Ingenieria Eléctrica (FIE) de la UTP “Sistemas Nanoestructurados
Naturales y Artificiales” Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama28 de octubre de 2010.
Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Conferencia en la Facultad de Ingenieria Eléctrica (FIE) de la UTP “Estudio de la Transicion
Cristalografica en Peliculas de Diéxido de Vanadio” Lugar y Fecha: Panam3, Republica de Panama
25 de octubre de 2011. Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Conferencia en la Facultad de Ingenieria Eléctrica (FIE) de la UTP “Avances Cientificos 2011”Lugar y
Fecha: Panamad, Republica de Panama 28 de octubre de 2011. Publico: Investigadores, Profesores y
estudiantes del area.

Articulos Presentados en Conferencias y Workshops

[l Simposio Europeo de Magnetismo (JEMS06) “Analysis of the tunnel resistance and
magnetoresistance in Co nanoparticles including the cluster size distribution”. Lugar y Fecha: San
Sebastidn, Espafia 26 al 30 de junio de 2006.

Autores: E. S Cruz de Gracia®, M. Carara®, M. N. Baibich?, L. F. Schelp?, and F. Fettar’.
1IF—UFRGS, C.P. 15051, 91501-970, Porto Alegre, RS, Brazil

2 Departamento de Fisica- UFSM, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazil

3Lab. De Cristallographie, CNRS, 25 Avenue des Martyrs, 38042 Grenoble, France
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Ponencias Cientificas Presentadas en Congresos

XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnologia “Efectos de |la Baja Altura del Potencial de la Barrera
en Uniones Tunel Magnéticas” Lugar y Fecha: Panamad, Republica de Panama 4 de octubre de
2008. Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Autores: E. S. Cruz de Gracia,'L. S. Dorneles,’L. F. Schelp,ZS. R. Teixeira® and M. N. Baibich 3
'FIE - UTP, Apartado 0819-07289, Panama, Rep. de Panama

2 Departamento de Fisica- UFSM, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazi

*|nstituto de Fisica—UFRGS, C.P. 15051, 91501-970, Porto Alegre, RS, Brazil

Il Congreso Nacional de Ingenieria, Ciencias y Tecnologia “Quantum Tunneling in Magnetic
Tunneling Juntions” Lugar y Fecha: Panamad, Republica de Panama 27 de agosto de 2009. Publico:
Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Autores: E. S. Cruz de Gracia,'L. S. Dorneles,’L. F. Schelp,ZS. R. Teixeira® and M. N. Baibich 3
'FIE - UTP, Apartado 0819-07289, Panama, Rep. de Panama

2 Departamento de Fisica- UFSM, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazi

*|nstituto de Fisica—UFRGS, C.P. 15051, 91501-970, Porto Alegre, RS, Brazil

Il Congreso Nacional de Ingenieria, Ciencias y Tecnologia “Memoria Magnética No Volatil de
Acceso Aleatorio” Lugar y Fecha: Panamad, Republica de Panama 27 de agosto de 2009. Publico:
Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Autores: Leonardo Morenoy E. S. Cruz de Gracia,
FIE - UTP, Apartado 0819-07289, Panama, Rep. de Panama

Il Congreso Nacional de Ingenieria, Ciencias y Tecnologia “Racetrack Memory: futuro del
almacenaje de datos en tres dimensiones” Lugar y Fecha: Panam3, Republica de Panama 27 de
agosto de 2009. Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Autores: Alexi Gonzalez y E.S. Cruz De Gracia
FIE - UTP, Apartado 0819-07289, Panama, Rep. de Panama.

Il Congreso Nacional de Ingenieria, Ciencias y Tecnologia “Transistores de Valvula de Spin” Lugar y
Fecha: Panama, Republica de Panama 27 de agosto de 2009. Publico: Investigadores, Profesores y
estudiantes del area.

Autores: Leonel Herrera y E.S. Cruz De Gracia
FIE - UTP, Apartado 0819-07289, Panama, Rep. de Panama.

XIIl Congreso Nacional de Ciencia y Tecnologia “Analisis de la Resistencia y Magnetorresistencia
Tunel en Nanoparticulas de Co Incluyendo la Distribucion del Tamafio de Agregado” Lugar y Fecha:
Panama, Republica de Panama 7 de octubre de 2010. Publico: Investigadores, Profesores y
estudiantes del area.

Autores: E. S. Cruz de Gracia,"M. Carara,” M. N. Baibich,? L. F. Schelp,’ y F. Fettar”
'Universidad Tecnoldgica de Panama, UTP, Panama

’Departamento de Fisica- UFSM, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazil

*|nstituto de Fisica—UFRGS, C.P. 15051, 91501-970, Porto Alegre, RS, Brazil
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*Lab. De Cristallgrahie, CNRS, 25 Avenue des Martyrs, 38042 Grenoble, France

IV Congreso Nacional de Ingenieria, Ciencias y Tecnologia “Estudio de la Transicion Cristalografica
en Peliculas de Dioxido de Vanadio” Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panamd 13 de octubre
de 2011. Publico: Investigadores, Profesores y estudiantes del area.

Autores: E. S. Cruz de Gracia,'V. M.Escobar,’L. F. Schelp,2 M. Carara,? and A. Gundel®
'FIE - UTP, Apartado 0819-07289, Panama, Rep. de Panama
; Departamento de Fisica- UFSM, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazi

Universidade Federal do Pampa — UNIPAMPA, 96413-170, Bagé, RS, Brazil

Presentacion de Poster

Worshop on Nanomagnetism, Spin Electronics and Quantum Optics (NSEQO 2009) “Inversion of
the Magnetoresistance in Py/AlOx/Co tunnel junctions” Lugar y Fecha: Rio de Janeiro, Brasil 11-13
de noviembre de 2009. Publico: Investigadores del area.

Participacion en Congresos

Primer Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Ensefianza de las Ciencias Exactas y
Naturales (ALIECEN) Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama 16 al 19 de agosto de 1994.

Il Escuela Latinoamericana Sobre Investigacién en la Ensefianza de la Fisica (lll ELAIEF) Lugar y
Fecha: Rio Grande Do Sul, Brasil 1 al 12 de julio de 1996. Régimen de tiempo integral.

| Escuela Brasilefia de Magnetismo (I EBM) Lugar y Fecha: S3o Paulo, Brasil 9 al 16 de febrero de
1998. Régimen de tiempo integral.

| Muestra de Nano-Ciencia y Nano-Tecnologia de la UFGRS. Lugar y Fecha: Porto Alegre, Brasil 25
septiembre de 2006.

Xl Congreso Nacional de Ciencia y Tecnologia Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panamd 1 al 4
de octubre de 2008.

Participacion en Seminarios

Seminario de preservacion de alimentos por radiaciéon. Centro de Investigacion con Técnicas
Nucleares (CITEN), UP. Lugar y Fecha: Panam4, Republica de Panama 9 de marzo al 24 de abril de

1987.

Seminario de Técnicas Nucleares, Fisica Tedrica, Maser, Laser, Fibras Opticas y Estado Sélido. XXI
CURCCAF. Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama 2 al 13 de julio de 1990.
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Seminario sobre técnicas de motivacion para el aprendizaje de la Fisica en el aula. Escuela de Fisica
de la UP. Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panam4d 18 al 22 de marzo de 1991.

Seminario Taller de Fisica. Ministerio de Educacion. Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama
25 al 26 de noviembre de 1991.

Seminario Taller: “Metodologia Para la Ensefanza de la Fisica Experimental”. Ministerio de
Educacion. Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama 30 de marzo al 3 de abril de 1992.

Seminario Taller de Intercambio de Experiencias Metodoldgicas en Fisica. Ministerio de Educacidn.
Lugar y Fecha: Panama, Republica de Panama 7 al 11 de junio de 1993.

Participante en el Xll Simposio Nacional de Ensefianza de Fisica (XIl SNEF): Workshop, Painel e
Cursos. Lugar y Fecha: MinasGerais, Brasil 27 al 31 de enero de 1997. Publico: Investigadores y

Profesores del area.

Para mayor informacion, por favor lea la version online en Portugués:
http://lattes.cnpg.br/7057926101595115
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